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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
SOUS ASSURANCE DE QUALITE
EN CONFORMITE AVEC

NF C 86-010

UTE C 86-614/045

21 aolt ¥¥8 193i
Eclibren 2

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :
CONSTRUCTION :

TRANSISTORS BIPOLAIRES
Numéros de type :

BUX 20 BUX 23
BUX 21 BUX 24
BUX 22 BUX 25

|

Matériau semiconducteur : Siliclum

Polarité : NPN

Matériau du boitier ; Métal

Sortie reliée ay boitier : Coltecteur

DESCRIPTION MECANIQUE i\
Références d’encombrement : m'*{';ﬁ p :

CEI 131-2: B 18, C 14b (JEDEC : TO-3) O 4 o
sauf @ b2 = 1,5 + 0,1 \;—/

APPLICATION ELECTRIQUE
Puissance : TEMPERATURE DE BOITIER
Utilisation : COMMUTATION

Référence francaise : To-3/F 24 L——;, e
sauf O b2 = 1,5 + 0,1 ﬂ NIVEAUX D’'ASSURANCE DE QUALITE
— ’ i
Nd3mon 014 8
e X w
Marquage : BUX 20 & BUX 25 . FetlL
VALEURS LIMITES (Systeme des limites absolues)
Ces valeurs s’appliquent sur la plage des températures de fonctionnement,
sauf indication contraire.
Températures et puissances APtot (W)
4.1. — Températures de boitier ...................... Tease min — 55°C
max + 150 °C
4.2. — Températures de stockage ................... Tog min — 65°C
max + 200 °C
49.2. — Température virtuelle de jonction ............. T max 200°C
4.9.1. — Dissipation totale de puissance (T;55.=25°C) .. P, max 350w .
150 200 Tcase(’c)
4.10. — Aire limite de fonctionnement de sécurité : Voir annexe 1, page 9.
Tensions et courants
v 1% 7 v, v, Ic lem g
TYPE Max % max max max max max max
v) v) v . v) V) (A) (A) A
Vge =—15V | Rgeg=1008 h<10ms
(4.3) (4.4) (4.4) (4.4) {4.5) (4.6) (4.6) 4.7)
BUX 20 160 125 160 150 7 50 60 10
BUX 21 250 200 250 240 40 50 8
BUX 22 300 250 300 300 40 50 8
BUX 23 400 325 400 390 30 40 6
BUX 24 450 400 450 440 20 30 4
BUX 25 500 500 500 500 15 20 3

Se reporter au Recueil des Composants sous assurance de Qualité (QPL) pour connaitre la liste des composants

répondant a la présente spécification particuliére.
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CARACTERISTIQUES
Les paramétres repérés avec un signe + sont vérifiés dans les conditions d'essai ‘
définies dans les groupes A et C.
R TCONDI'EIC;I;SOC LIMITES
PARAMETRE SYMBOLE case . TYPE
sauf indication contraire min |max Unité
Valeur statique (5.1)+|* hyie (1) *IC =254 Vg =2V BUX 20 20 60
du rapport de trans- 12 2 BUX 21
fert direct du courant 10 4 BUX 22
8 BUX 23 13 60
6 BUX 24 l l
4 L BUX 25
*h ¥ =503 V. =4V BUX 20 10
21E(2) o] 25 CE BUX 21
20 BUX 22
16 BUX 23 3
12 BUX 24 1
8 BUX 25
Tension de satu-(5.2)+]|* Vv T = 50 A 1_=5,0A4 BUX 20 1,21 v
ration CEsat (| "c 75 P30 BUX 21 1,5 ‘
Collecteur-émetteur 20 2,5 BUX 22 1,5
16 3,2 BUX 23 t,0
12 2,4 BUX 24 1,0
8 1,6 BUX 25 1,0
Tension de satu-(5.3)+|* Vv %I ''= 25 A I_=2,52 BUX 20 0,6 v
ration CE sat(2) | °C B 1,2 BUX 21 0,6
Collecteur-émetteur 10 1,0 BUX 22 1,0
8 1,6 BUX 23 0,8
6 1,2 BUX 24 0,6
4 0,8 BUX 25 0,6
Tension de satu-(5.4)+| %V I, =504 I_=5,02a BUX 20 2,0 Vv
ration BE sat ¢ 25 B 3,0 BUX 21 1,5
Base-émetteur 20 2,5 BUX 22
16 3,2 BUX 23
12 2,4 BUX 24
8 1,6 BUX 25
Courant résiduel (5.5)+| I v. =160V V_=-1,5V BUX 20 3,0 |mA
Collecteur-émetteur CEX (1) CE 250 BE BUX 21
300 BUX 22
400 BUX 23
450 BUX 24
500 BUX 25 v .
Courant résiduel (5.5)+ I W =100V I_ = (o} BUX 20 3,0 |mA
Collecteur-émetteur CEO(1) CE 160 B BUX 21 [
200 BUX 22
260 BUX 23
320 BUX 24
400 BUX 25
- = 5
A haute tempé-(5.6) + Tegx (2) T ase 125 °¢C
rature
Courant résiduel VCE = 160 V VBE= -1,5v BUX 20 12 |ma
Collecteur-émetteur 250 BUX 21
300 BUX 22
400 BUX 23
450 BUX 24
500 BUX 25
* Impulsions : tP = 300 us §=< 2%
Documents



http://www.avadocuments.com/doc/cecc-50004-045-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-50004-045-0

B 1974499 0037083 21c WA
CECC 50 004-045
-3- UTE C 86-614/045
CARACTERISTIQUES (suite et fin)
Les paramétres repérés avec un signe + sont vérifiés dans les conditions d'essai
définies dans les groupes A et C.
CONDITIONS LIMITES
PARAMETRE SYMBOLE AT = 25 °C TYPE . o
case min max (Unité
sauf indication contraire
Courant résiduel + I A4 =51V I =0 1 mA
Emetteur-base EBO EB ¢
Tension de claquage v I, = 50 mA I =0
Emetteur-base (BR)EBO E ¢ 7 v
Tension de maintien + v I = 200 mA I_ =0 BUX 20 125 v
Collecteur-émetteur CEO sus ¢ B BUX 21 200
BUX 22 250
BUX 23 325
BUX 24 400
BUX 25 500
Courant collecteur + T = 25 °C
de second claguage case
IS/B (1) VCE= 19 vy t=1s BUX 20 18,5 A
15,5 BUX 21 22
16 BUX 22 22
16 BUX 23 22
19 BUX 24 18
25 BUX 25 14
I V. =40V t=1s BUX 20 1,5 A
5/B (2) CE 140 1 les autreg 0,15
Fréquence de transi- £ I .= 1A v, =15 Vv 8 MHz
tion (5.7.2) T ¢ CE
cot £ = 10 MBHz
Temps de commutation Voir mentage d'essai en annexeIl
Temps total d'éta-— + ton IC =50 A IB = 5,0 A BUX 20 1,5 us
blissement (5.7.2) 25 3,0 BUX 21 1,2
20 2,5 BUX 22 1,3
16 3,2 BUX 23 1,3
12 2,4 BUX 24 1,6
8 1,6 BUX 25 1,8
Retard & la décrois- + tS I, = 50 A Iy - Ipy= 5,0 Al BUX 20 1,2 us
sance (5.7.2) 25 3,0 {BUX 21 1.8
20 2,5 |BUX 22 2,0
16 3,2 |{BUX 23 2,5
12 2,4 |BUX 24 3,0
8 1,6 |BUX 25 5,0
Temps de décrois- + | t. I.=502 I54= = Ig,= 5.0 AJBUX 20 0,3 | us
sance (5.7.2) 25 3,0 |{BUX 21 0,4
20 2,5 |BUX 22 0,5
16 3,2 |BUX 23 1,2
12 2,4 !BUX 24 1,4
B8 1,6 |BUX 25 1,6
Résistance thermique Rth(j—case 0,5 °C/W
Jonction~boitier (5.9)
*sImpulsions : tP = 300 Us S=23%
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